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摘要(译)

有机EL显示装置包括：有机EL元件PX，其中自发光层保持在阳极和阴极
之间;以及像素开关SW&#39;，用于由有机EL元件PX形成的像素。特别
地，像素开关SW&#39;包括源电极和漏电极，其与阳极一起形成在层间
绝缘膜上，以反射从自发光层横向发射的光。
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